
Варианты заданий по курсовой работе  

 «Электротехника, электроника, схемотехника: практикум по схемотехнике» 

 

№ RГ  EГ  PВЫХ  RН, Ом  Δf, Гц  F ΔT, °С  S 

1  1 кОм  100 мВ  15 Вт  4  20…20000  ±12 дБ +10…+30  3 

2  500 кОм  100 мВ  50 Вт  8  100…10000  ±10 дБ +10…+30  4 

3  10 кОм  1 В  10 Вт  4  10…10000  ±11 дБ -20…+50  5 

4  100 Ом  10 мВ  5 Вт  8  20…20000  ±9 дБ +10…+30  2 

5  100 кОм  300 мВ  12 Вт  2  20…10000  ±12 дБ -5…+50  5 

6  100 кОм  1 В  30 Вт  8  20…20000  ±10 дБ 0…+50  3 

7  500 Ом  10 мВ  20 Вт  4  100…12500  ±10 дБ -30…+60  4 

8  1 кОм  1 В  100 Вт  4  20…20000  ±10 дБ +10…+50  2 

9  10 кОм  1 мВ  100 мВт  32  20…200000  ±12 дБ 0…+50  3 

10  100 Ом  3 В  40 Вт  4  10…10000  ±10 дБ 0…+50  4 

11  30 кОм  3 В  25 Вт  4  20…20000  ±11 дБ +20…+40  3 

12  5 кОм  100 мВ  1 Вт  8  100…10000  ±9 дБ +10…+50  2 

13  10 кОм  1 В  15 Вт  8  100…10000  ±12 дБ задать  3 

14  50 Ом  1 мВ  1 Вт  8  20…20000  ±10 дБ задать  4 

15  400 Ом  2 мВ  40 Вт  4  10…100000  ±10 дБ 0…+40  3 

16  1 кОм  1 В  50 Вт  8  20…20000  ±10 дБ +10…+30  4 

17  3 кОм  500 мВ  100 Вт  16  20…20000  ±12 дБ +10…+30  5 

18  1 МОм  2В  20 Вт  600  300…5000  ±10 дБ -20…+50  2 

19  1 кОм  5 мВ  50 мВт  32  10…100000  ±11 дБ 0…+50  5 

20  30 кОм  5 В  75 Вт  2  10…20000  ±9 дБ +10…+30  3 

21  2 кОм  100 мВ  0,5 Вт  16  20…20000  ±12 дБ +10…+30  4 

22  200 Ом  1 В  60 Вт  4  20…20000  ±10 дБ +10…+30  2 

23  10 кОм  3 В  70 Вт  8  300…10000  ±10 дБ +10…+30  3 

24  1 кОм  0,5 В  40 Вт  300  300…5000  ±10 дБ +10…+30  4 

25  10 кОм  5 мВ  20 мВт  60  10…200000  ±12 дБ 0…+50  3 

26  50 кОм  1 мВ  3 Вт  8  20…20000  ±10 дБ 0…+50  2 

27  1 кОм  0,1 В  10 Вт  600  100…10000  ±11 дБ 0…+40  3 

28  100 кОм  1 В  3 Вт  2  10…100000  ±9 дБ -5…+50  4 

29  100 Ом  1 В  1 Вт  1000  20…20000  ±12 дБ +10…+30  3 

30  500 Ом  100 мВ  200 мВт  12  20…200000  ±10 дБ задать  4 

 

Pн – выходная мощность в нагрузке; 

Rн – сопротивление нагрузки; 

RГ – внутреннее сопротивление источника сигнала; 

Δf – диапазон рабочих частот; 

S - коэффициент температурной нестабильности; 

ЕГ – ЭДС источника сигнала; 

F - глубина регулировки усиления; 

ΔТ – диапазон температур. 
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